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1. 請判斷下列電晶體操作狀態(導通線性區 or導通飽和區 or關閉不導通) 

NMOS 元件之 VTH = 0.4 V 而 PMOS 元件之 VTH = -0.4 V。 (20%) 

 

2. 求 IX and IY，以及兩端點輸出阻抗(Rout)，設 μnCox = 200μA/V
2， μpCox = 100μA/V

2，VDD = 

1.8 V，VB = 1 V，W/L = 20/0.25，λ = 0.1 V
-1，NMOS 元件之 VTH = 0.4 V 而 PMOS 元件之 

VTH = -0.4 V。(12%) 

 
 

3. 寫出下列 CS stage 放大器之電壓增益(使用代號， λ ≠0)。 (9%) 
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4. 寫出下列理想 OP AMP 放大器之電壓增益。 (9%) 

 

 

5. 交流轉直流電路中會使用橋式整流或半波整流，試問哪個具優勢？並簡述其兩項優點。 

(10%) 

 

 

6. 求出下圖電路之電壓增益、以及輸出阻抗和輸入阻抗(Early電壓 VA = ∞)。 (20%) 

 

 

7. 求出下圖電路之電壓增益(VA = ∞)。若想進一步提升此電路之電壓增益，該如何快速改善此

電路 (做些許修改即可)？試畫出修改後之電路。此刻經改善後之電路的電壓增益為何   

(VA = ∞)？ (20%) 

 

                                                         (a) (b) 


